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值得信任的 DRAM 公司 為 ESG 正向發展努力不懈

智慧世代 · 最佳記憶體夥伴

1.1關於南亞科技
南亞科技以技術創新作為公司成長基石，長期致力 DRAM ( 動態隨機存取記憶體 ) 的研發、
設計、製造與銷售，開發自主技術，發展智慧財產權，培育關鍵技術研發團隊，落實綠色科
技及智慧製造全面提升製程效能與產能，是全球第 4 大的 DRAM 公司。

南亞科技以創新及發展智慧財產權為策略目標，驅動經濟面成長，並積極推動環境及社會永
續。面對全球氣候變遷、人權挑戰，公司將永續融入日常營運，整合氣候與環境相關風險，
將於 2024 年發布首本「自然與氣候變遷相關財務風險報告 (TNFD-TCFD Report)」，並揭露
「人權保障與盡職調查報告」，致力提升企業韌性、減緩營運衝擊。

公司的永續績效也備受國內外機構肯定，2023 年三度入選「道瓊永續指數世界指數 (DJSI 
World)」成分股、第五度入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，總評比連續六年為全球記
憶體公司排名第一名，並入選 2023 年 S&P 全球永續年鑑 Top 10%。此外，我們亦在 CDP
水安全、氣候變遷評比皆獲最高榮譽「A List」，並獲選 TCSA「台灣十大永續典範企業獎」、
台灣上市公司治理評鑑前 5% 等多項殊榮。

針 對 環 境 面， 南 亞 科 技 依 循 SBTi 通 過 之 目 標， 積 極 減 緩 溫 室 氣 體 的 排 放， 公 司 也 持 續 推
動節水措施，透過完整的廢水回收鏈善用每一滴水。公司在 2023 年導入可持續水管理評
鑑 (Alliance for Water Stewardship, AWS)，優化水管理機制。此外，亦是半導體氣候聯盟
(Semiconductor Climate Consortium, SCC) 的創始成員，將持續攜手全球夥伴善盡低碳綠
色生產與保護環境之責。在人才端，各項激勵措施、多元培育計畫，協助員工職涯發展、吸
引並留任優秀人才。同時透過產學合作、業師講座、產業實習等長期計劃，扎根未來世代的
人才培育。

DRAM 是邁向智慧世代的關鍵元件，智慧型手機、伺服器 / 數據中心是目前最大應用區塊；
未來，隨著 AI 技術及各種消費型智慧電子產品的發展，將持續帶動 DRAM 應用的多元化，以
及增加 DRAM 使用量。

南亞科技專注 DRAM 創新與服務，提供客戶最佳產品，創造價值。公司已成功開發 10 奈米
級 DRAM 製程技術，將可微縮至少 3 個世代，並用以發展 DDR5 及 LPDDR5 等下世代產品，
強化公司自主技術開發與製程轉換佈局。第二世代 10 奈米級製程技術 (1B) 產品 16Gb DDR5
已完成設計與試產，目標於 2024 年量產。南亞科技具備完整 DRAM 產品線，可因應智慧世
代的發展，滿足多元化的產品需求。

南亞科技的願景是成為智慧世代最佳記憶體的夥伴，以智慧研發創新基礎持續強化自身優勢。
除了自主研發 10 奈米級的技術與產品、升級現有廠房，公司於 2022 年舉行新廠動土典禮，
規劃總投資金額約新臺幣 3,000 億元，興建一座雙層式無塵室新廠，並在這座新建的晶圓廠
導入數個世代的 10 奈米級技術與產品。新廠規劃分三階段進行擴建，完成後月產能可達到
4.5 萬片晶圓。裝機投片量產後，全公司晶粒位元產出成長將達 120%，每年預估可創造超過
700 億元產值，並提供約 3,000 個優質工作機會，間接創造產業鏈數千個就業機會，持續在
DRAM 產業中扎根成長，強化國際競爭力。

https://www.nanya.com/ESG/storage/file/83193d8e-441b-4fe9-8a3a-929d2e0297ec
https://www.nanya.com/tw/About/7/%e8%81%af%e7%b5%a1%e6%88%91%e5%80%91
https://www.nanya.com/tw/
https://www.nanya.com/ESG/storage/file/7ad0202c-839f-4ed5-9992-8ae125c964a7
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美國 休士頓

美國 伯林頓

美國 聖荷西 德國 杜賽道夫 日本 東京

台灣 新竹

中國 深圳 總部台灣 新北市泰山區

銷售辦公室&FAE

設計中心

12吋晶圓廠

公協會、非營利組織與倡議參與公司據點 ( 含海外分支據點 )
南亞科技身為全球半導體產業之成員，除了在本業上謀求最大成就，同時積極參與外部交流
活動，攜手產業邁向共好。我們在永續發展推動中心下設有公共事務參與組，評估與審議參
加公共相關事務之決策，並依公司「參與公共事務準則」，每年審視參與之氣候相關公協會
是否與巴黎協議追求的目標相符，致力透過產業合作，將全球暖化控制在顯著低於攝氏 2 度
以下。藉由對國際倡議、產業組織的支持與參與，南亞科技期望能與各界夥伴合作、擴大影
響力，加速產業永續轉型。

備註：南亞科技於過去三年 ( 2021~2023 年 ) 無合併與收購之計畫與交易 註 : 2023 年除支付 320 仟元會費外，其他支付係該協會辦理活動分攤費用。

單位 : 新臺幣仟元參與公協會與非營利組織會費及其他支付一覽表 

會員

國際半導體產業協會 (SEMI) - - - 643
(22 千美元 )

 

參與角色 2020 2021 2022 2023

創始會員

半導體氣候聯盟
( Semicondutor Climate Consortium, 2022 年加入 ) - - 469

(15 千美元 )
469

(15 千美元 )

 
理事

台灣半導體產業協會 (TSIA) 320 320 320 695 註

社團法人台灣半導體產學研發聯盟 100 100 100 100

台灣企業永續研訓中心 280 280 280 280

社團法人台灣淨零排放協會 ( 2021 年加入 ) - - 150 150

 

https://www.nanya.com/tw/About/7/%e8%81%af%e7%b5%a1%e6%88%91%e5%80%91
https://www.nanya.com/tw/
https://www.nanya.com/ESG/storage/file/619cb636-ec2c-4dff-91c6-3ed6ad42e773
https://www.nanya.com/tw/IR/79/%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b1%95
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1.2產品與營運績效
產品介紹

市場概況

南亞科技為全球 DRAM 記憶體關鍵供應商之一，主要產品線包括標準型記憶體、消費型記
憶體、行動式記憶體、車工規記憶體及客製化產品。南亞科技堅持「技術創新」為公司核心
價值及成長的主要動力，並將投入更多的研發資源，加速開發 10 奈米級製程技術與新世代
DDR5/LPDDR5X 的產品，提升競爭力。

DRAM 市場因全球經濟景氣循環、地緣政治、中美貿易衝突等影響，短期間成長受阻。但
DRAM 是人類進入智慧世代，使所有電子產品智慧化的關鍵零組件，隨著 5G 及 AI 的發展，
將持續帶動 DRAM 的成長。DRAM 在電子產品的應用廣泛。伺服器、數據中心、個人電腦、
智慧型手機及消費型電子產品是目前最大應用區塊。

・	 20 奈米產品在既有消費型應用客戶基礎上持續優化低功率產品多元應用，提升產品速度，
推展至高階車載、高階電視等。在伺服器產品的銷售，除穩定既有大型客戶外，亦將延伸
至全球區域型數據中心的中小型客戶，增加銷售通路及客戶基礎。

・	 10 奈 米 第 二 世 代 (1B) 製 程 技 術 的 前 導 產 品 已 開 始 試 產， 預 計 於 2024 年 下 半 年 DDR4/
DDR5 陸續完成產品開發並取得客戶認證，進入量產。後續 LPDDR4X/LPDDR5X 產品亦研
發中，將陸續導入量產。

SEMI 台灣永續製造委員會

目標

2022 年參與，由吳志祥副總擔任委員會主席

1. 整合全球綠色製造業資源   2. 加強永續轉型的企業供應鏈夥伴關係   3. 透過研發戰略合作推進創新技術

台灣淨零排放協會

2021 年起參與並擔任理事

發起台灣淨零排放倡議，以行動帶動台灣淨零排放，協助政府達成碳中和目標

SEMI 半導體氣候聯盟 ( Semiconductor Climate Consortium, SCC )

任務及目標

2022 年參與 SCC 淨零倡議，為聯盟創始會員之一

1. 合作： 透過共同方法、技術創新並保持密切溝通，持續減少溫室氣體排放
2. 透明：每年發佈三大碳排放範圍相關之年度進度報告
3. 目標：設定近期及長期減碳目標，於 2050 年達成淨零碳排

國際倡議組織

科學基礎目標 (SBT) | 組織：SBTi

於 2021 年完成承諾簽署 2022 年通過 SBTi WB2D 減碳路徑計畫認證

氣候變遷財務揭露專案支持 (TCFD Supporter) | 組織：TCFD

2018 年起即以 TCFD 架構運行氣候變遷管理作為，並於 2021 年加入支持 2023 年發布第二本 TCFD 報告

自然相關財務揭露專案支持 (TNFD Supporter) | 組織：TNFD

2024 年發布第一本 TCFD 與 TNFD 整合報告

高容量

低功率

高速
DRAM
市場主流

https://www.nanya.com/tw/About/7/%e8%81%af%e7%b5%a1%e6%88%91%e5%80%91
https://www.nanya.com/tw/
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智慧型手機在2023年全球銷售量因全球通膨、地緣政治、缺料影響而下滑，2024年手機也開始

導入生成式AI的功能，預期整體手機出貨台數及DRAM搭載量都將比去年成長。

每台手機DRAM搭載量，相較於去年預期將有雙位數的成長。

受到全球通膨、總體經濟疲弱影響，2023年個人電腦需求衰退10%。2024年因人工智慧趨勢將

逐漸導向個人化終端產品，搭配新功能CPU的AI PC可協助使用者更有效率的產出高品質文件，

有機會提升整體個人電腦需求，預期DRAM搭載量將同步增長。

受全球升息影響整體經濟消費能力，使得2023年消費性電子產品需求下滑。預期2024年隨著

通膨趨緩及大型運動賽事帶動下，影音串流裝置、網路通訊設備、視訊及監控系統、遊戲機等

消費性電子產品的銷售量將小幅成長；車用、VR/AR裝置、智慧手錶、智慧音箱等裝置因持續

有AI終端運算概念帶動，預期也將穩定成長。

人工智慧議題帶動雲端/邊緣運算需求，雖然總體經濟未明顯復甦，但AI伺服器的需求已明顯提

升。預期AI伺服器需求將於2024年持續帶動伺服器市場，整體需求可達到13.7百萬台，較去年

成長3%。

單機DRAM需求量也因AI伺服器的高密度計算需求預期將持續成長，平均一台使用量達719GB。

個人電腦

伺服器

行動裝置

消費電子產品

DRAM應用趨勢

業務發展計畫

公司全年產量與銷售市場

展望 2024 年，DRAM 市場維持穩健復甦。預期 DRAM 出貨到伺服器、手機與筆電等終端應用
市場區塊都將呈現成長。在供給端，預期三大供應商將逐步恢復產能利用率，投資設備去除高
頻寬記憶體 (HBM) 的生產瓶頸，以增加 HBM 與 DDR5 等高毛利產品的占比，常規產品產出
增加可能有限。因此，2024 年由於終端需求的成長及產品組合的改善，整體市場的平均銷售
價格有機會呈現逐步上漲趨勢；惟市場需求復甦力道仍持續受到地緣政治及地域性經濟影響。

標準型產品
867,343 千顆

低功率產品
41,432 千顆

2023
908,775千顆
合計總產量

100%

自製率

穩定現行產品銷售動能並增加20奈米低功率產品投片比重，提升在數位電視、網通、數位攝影機、
良裸晶、固態硬碟、車用、通訊模塊、多晶片封裝語音助理、手持裝置等應用領域銷售量。
爭取大型雲端客戶DDR4伺服器模組訂單；並開發全球區域型數據中心之中小型客戶、基板管理控制
器(BMC)及網路介面控制器(NIC)等應用領域的客源。
10奈米第二世代(1B)製程量產8Gb/4Gb DDR4推廣至良裸晶應用市場，16Gb DDR5則優先在個人電腦
及伺服器應用等主流市場建立實績。

除持續推展現有各產品線業務外，藉由自主開發的1B製程產線，微縮既有產品提高競爭力並開發高
容量、高速16Gb DDR5/ LPDDR4X/LPDDR5X產品組合，服務客戶對於低、中、高容量的市場需求。
開發矽穿孔(TSV)製程技術，結合DDR5微縮產品做成高容量DRAM模組，以供應伺服器市場需求。
持續開發10奈米第三世代(1C)製程技術，提高產品性能，2025年初進入試產。新廠營建亦將如期進
行，2026年起，視市場需求導入製程設備。

短
期

長
期

南亞科技銷售之主要市場以中國 ( 占 42.8% ) 及臺灣 ( 占 35.2% ) 為主，詳細資料請參考本公
司 2023 年合併財務報告書第 38 頁。

https://www.nanya.com/tw/About/7/%e8%81%af%e7%b5%a1%e6%88%91%e5%80%91
https://www.nanya.com/tw/
https://www.nanya.com/tw/Activity?Action=Get_IRFinancialReport_FileName&Id=101
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營運活動遵循相關法規辦理

財務報告資訊揭露遵循相關法規與準則辦理

公司不將利潤移轉至低稅率地區

基於互信與誠信原則，與稅務機關建立相互尊重的關係

不使用避稅天堂及租稅規劃來避稅

關係企業間交易依據常規交易原則，且遵循主管機關所公布之移轉訂價準則

公司分析營運環境須評估稅務風險；重大營運決策皆考量租稅影響

南亞科技
稅務政策

臺灣

美國

所得稅費用(利益)

歐洲

日本

(3,285)

14

2

4

合計 (3,265)

市值 ( 新臺幣億元 ) 註 1 2,416.5 1,586.2 2,418.7 2,685.2

營業收入 ( 新臺幣億元 ) 298.9 569.5 856.0 610.1

營業淨利 ( 損 ) ( 新臺幣億元 ) (144.6) 110.0 271.9 84.3

本期淨利 ( 損 ) ( 新臺幣億元 ) (74.4) 146.2 228.5 76.9

股東權益報酬率 (%) (4.3) 8.3 14.0 5.0

現金股利總額 ( 新臺幣億元 ) 註 2 - 66.0 114.7 40.0

每股現金股利 ( 新臺幣元 ) 註 2 - 2.1 3.7 1.3

員工福利費用 ( 新臺幣億元 ) 50.8 67.7 73.0 58.6

 

稅前淨利 ( 損 ) (10,705) 16,877

所得稅費用 ( 利益 ) (3,265) 2,258

繳納所得稅 2,304 3,583

 

2023 2022 2021

2023 2022

2020

營運績效 稅務政策及資訊
南亞科技 2023 年度合併營收新臺幣 298.9 億元，較 2022 年度 569.5 億元減少
約 47.5%；稅後虧損 74.4 億元，淨利率 -24.9%，每股虧損 2.40 元。

南亞科技為有效控制稅務風險、創造公司長期價值，追求永續發展及實現企業社會責任，特別制定南亞科
技稅務政策，以充分保障公司與投資人權益。南亞科技稅務政策經董事會通過，稅務管理已納入董事會轄
下之功能性委員會 - 永續發展委員會監督相關政策、程序、法律遵循等重大風險事項，並適時向董事會報
告管理情形或重大風險事項  。

2023 年度終端資通產品如伺服器、數據中心、手機、筆電等，終端拉貨動能
不足，庫存調整緩慢。根據研調機構估計，全球動態記憶體 (DRAM) 營收較前
一年減少約 38%，平均銷售價格下滑超過 4 成以上。DRAM 廠商在上半年陸
續擴大減產幅度，改善供需失衡情況。下半年，因生成式人工智慧 (AI) 大受歡
迎，相關產品如 HBM 及 DDR5 需求成長，相對減緩 DDR4/LPDDR4 庫存壓力，
DRAM 價格止跌，第四季開始逐漸反轉上漲。

本公司因應市況，調整產銷策略，全年出貨量較前一年下降約中個位數百分比，
營收於第一季落底後，逐季回升，營業毛損則隨著平均售價改善及停工損失減
少等，於第四季開始明顯改善。

註 1：依各年底股價計算 單位 : 新臺幣佰萬元 單位 : 新臺幣佰萬元
註 2：依股利歸屬年度揭露，於次一年度發放

近四年財務績效 

2023 年所得稅費用 ( 利益 ) 之國家別近二年稅務績效

https://www.nanya.com/tw/About/7/%e8%81%af%e7%b5%a1%e6%88%91%e5%80%91
https://www.nanya.com/tw/

